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II. ORGANIZACION DEL.PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberd referirse necesariamente a los siguientes extremos:

) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable sélo al caso de enseilanzas de 2° ciclo o al 2° ciclo de enseiianzas de 1° y 2° ciclo, teniendo en cuenta o
dispucsto ¢n los aniculos 5° y 8°.2 del R.D. 1497/87.

b} Determinacién, ¢n su caso, de la ordenacién temporal en ¢l aprendizsje, fijando secuencias entre malerias o asignaluras o entre conjuntos de ¢llas
(articulo 9°,1 R.D. 1497/87),

¢} Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9°,2,4° R.D. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidacién y/o adaptacién al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo
1T R.D. 1497/87),

2. Cuadro de asignacidn de la docencia de las materias troncales a dress de conocimiento. Se cumplimentard en el supuesto a) de la nota 5) del anexo 2-A.

3. La Universidad podrd afiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D., de directrices
generales propias del titulo de que se trate {en especial, en 1o que se refiere 4 la incorporacién al mismo de las materias y contenidos roncales y de los créditos y
dreas de conocimiento correspondsenles segiin lo dispuesto en dicho R.D.), asi como especificar cualquner decisién o criterio sobre la organizacidn de su p!an de
estudios que estime relevante. En lodo caso estas especificacionss no constituyen objeto de homologacién por ¢l Consejo de Universidades.

1.-
1.b) No se prevén incompatibilidades académicas.
1.¢) 3 anos.
1.d) Mecanismos de Convalidacién y/o Adaplacidn:
1°) Toda asignatura aprobada del Plan Antiguo (Boletin Oficial del Estado de 25 de noviembre de 1986) serd adaptada, convalidadn o reconocida
¢n ¢l Nuevo Plan de Estudios,a los estudiantes que asi lo soliciten.
2°) La Comision Académica del Centro hard piblicas las lablas exhaustivas de adaptacién, convalidacidn o reconocimiento de las asignaturas del
Flan Antiguo, indicando las materias trancales, obligatorias, optativas o de libre eleccidn del Plan Nucvo por las que se reconocen.
La Comisidn de Ordenacidn Académica y Convalidaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada dictaminard sobre las
reclamaciones que puedan existic en este proceso, contemplando el Anexo 1°, 1 y 2, del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. n°
298, de 14 de diciembre) y reforma contemplada en el R.D. 1267/1994 de 10 de junio.
3.- Aclaraciones:

a) Las prédcticas en empresas (hasta un méximo de 8 créditos) serdn aplicadas a materias de libre configuracién del alumno. La equivalencia se
calculard a razén de un crédito por, al menos, 50 horas de précticas. El nivel de la prictica y su desarrollo serdn supervisados por alguno de los
Departamentos con docencia en este curriculum, que designard, al efecto, al menos un profesor witor. Para ser evaluada una prictica, serd preceptivo
un informe de la empresa o institucion en la que s¢ haya realizado, y una memoria escrita por ¢l alumno y elaborada bajo la direccién del tutor. La
prictica serd calificada por el departamento correspondiente. El Centro homologard previamente las priciicas conforme al reglamento que en su
momento s establezea,

b) Los estudios realizados en el marco de Convenios Internacionales suscritos por la Universidad, ¢ los realizados en Universidades europeas al
amparo de los programas de la Unién Europea, serdn convalidados ¢n.su ioialidad con cargo a malerias troncales, obligatorias, optativas o de libre

eleccién, de acuerdo con las correspondienies directrices europeas y las resoluciones que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la
Upiversidad de Granada. :

21 598 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para
la obtencidn del titulo oficial de Ingeniero en Elecirémica.
Una vez homologado por el ConseJo de Universidades el plan de estudios para la obtencidn del titulo oficial de Ingeniero en Electrénica, mediante

acuerdo de su Comisién Académica de fecha 2 de diciembre de 1993, y de conformldad con lo dispueste en el apartado 2 del articulo 10 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Ingeniero en Electrénica, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolucion.
Madrid, 7 de septiembre de 1994.~E] Rector, Gustavo Villapalos Salas.



ANEXQO 2-A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD

Universidad Complutense de Madrid

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Ingeniero en Electrénica

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-

Ciclo |Curso Denominacion sidad en su caso, organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripcion del Vinculacion a areas de
1) (2 diversifica la materia troncal (3) Totales |Teoricos |Practicos/ contenido conocimientro (5)
' clinicos
o 10 o ..
291 Circuitos Digitales 6 4.5 1.5 | Ténicas de disgio de cire
Disdio de Circuitos y Sis- | itos y sistems electro- Electranica. Tecnolqui
ni nicos, - Tiea. olagia
tams Electrénicos Electrcnica. Teoria de
; la Sqial y Cannicacio-
[+] [+] . . .
22 129 Diseafio y Test de Circuitos f1es=
Int egrados [ 6 3 3 Herramientas sof tvare pars
el di'sefio de cinuttos in-
tegrados de tipo especifi-
o y sanepecifico.
2e 1 1° Instnmemtacian 1 9 4.5 4.5 Inst n:rmta(:ié/io )If equipos
elect rdnicos. icaciaies . . .
Instrumertacin y Egquipos de alta frecuencia, can:- Electrénica, Temolegia
Flect rénicos. nicaciaes v cant rol Electranica, Teoria de
a ye ) la Seal y Canmniacio-
nes.
2e | 22 Instrumentacian Il g b 3 Inst nmentacian elect rani -
a avanzach ! Sensores,
acadiciaamaito y proce-
sxdo de la seial. Crroui-
tos y equipos elect ranicos
epeciales,
22 1 2° Electranica de Potaxia 3 1.5 1.5 Instrummtacidn y equipos
elect rnicos: Aplicacianes
de potenxia,
22 | 22 | Propectos Proyectos 6 1.5 4.5 | Metadolqgia, formulacién y | Ingenierfa Telemit ica.Pro-
elaboracih de proyectos. |yectos de Ingeueria. Tec-
nolqgia Electranica. Teo-
ria de la Sgal y Canni-
cacidn y Electranica.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer- o ]
Ciclo [Curso Genominacion sidad en su caso, organiza/ Créditos anuales (4) Breve descripcion del vVinculacion a areas de
(1 (2) diversifica la materia troncal (3) Totales |Tebricos [Practicos/ contenido conocimientro (5)
clinicos
22 | 1° | Sistems Electrnicos para | E'st ructura de Carputadares 6 4.5 1.5 |Micrgprocesadores de propo- | Arquitecturn y Tecnolo-
el Tretamiento de la Infar- it o genernl avanzados, Mi- | gia de Canputadores.Elec-
macian. ~rocant raladores. Disdio de | tranica. Ingenieria de
b st aras digitales caiplejos.| Sistems y Auntamtica. n-
genreria Telamt ica. Tec-
nolggia Electrdnica, Teo-
29| 2¢ Arquitectura de Caputadores 6 4.5 1.5 |Procesadores especificos pad ria de la Saal y Connia
m tretameanto de seral, ciones,
Cant roladores integredos de h
periféricos, Sistams nulti
procesador. -

22 | 12 | Sistenas Telamticos Sistems (perat ivos . 5+1.A | 4.5 1.5 Sistams qerativos, Arqui-| Arquitectura y Temolcgia
tecturas de sistams en e Computadores. Ciexia
tienpo real. de la Carputacién e Inteli-

pencia Artificial, Ingenie
ria Telemtica y Lenguajes

22 | 2¢- Redes de Caputadores 4.5 3 1.5 |Redesy servicics telamti-ly Sistemas Infomst icos.
cos,

22} 1° | Teoolqgia de Digpositivas | Fisica de Dispositivos 6 4.5 1.5 Prpiahdes, fuciaamien | Electraniaa. (ptia y

y Capaentes Elect rénicos toy limitacianes de los | Temolqgia Elect rénica.
y Fotaiicos. di ositivos elect raiicos.

Mudelos Fisicos y ciruita

les. Materiales y proce— |

sos temoldgicos.

22l 22 Fotnica 6 4.5 1.5 | Temolgra de digposit ivod
y capaentes fotnicos:

" Propiedides, - fuciaamiend
toy limitaciaies de los
disposit fvos fotdnicos.
Modelos fisicos y cini-
tales. Materiales y prace
sos texriolqgicos. Teaolo
gras de fabricacicn,

88/0¢t
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t. MATERIAS TRONCALES
Asignatura/s en las que fa Univer- L . '
Ciclo [Curso Denominacion sidad en su caso, organiza/ Creditos anuales (4) Breve descripcion det Vinculacion a areas de
N @ diversifica ja materia troncal (3) Totales | Teéricos {Practicos/ contenido conocimientro (5)
clinicos
229 12 Microavhs 451 3 1.5 Caopaentes y Sistams de :
Tmtanaio y Transisidn radiccannicacidt.  Can- | Temolqgia Elect rnica.
de Senles. pmentes y nadios de trans| Teoria de la Seal y Co-
misidn par arks guiadas, | mnicaciaies,
22| 1° Procesantent o de Sofales 4.5 3 1.5 Tretamient o avanzado de
sagiles,
i !

ANEXO 2-B. Contenido del ptan de estudios.

UNIVERSIDAD ' COMPLUTENSE DE MADRID
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

INGENIERO EN ELECTRONICA

2, MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {en su caso) (1)

Ciclo | Curso

Créditos anuales

Denominacion Breve descripcion del contenido Vinculacion a areas de conocimientro (3)
{2) Tolales | Tebricos |Practicos/ :
clinicos
22| 12|Fisica de Semicon- 4.5 3 1.5 |Estructura de bandas en semicon-|Electrdnica

12 [Control de SistemasI

ductores.

ductores. Impurezas. Estadistica|Fisica Aplicada.
de portadores. Fendmenos de trang-

porte. Gemeracidn y Recombinacidh.

Unidn P-N. Modelo SPICE.

4.5 3 1.5 | Métodos de disefio de respuesta Ingenieria de Sistemas y
en frecuencia. Andlisis y disefio| Automdtica.

de sistemas mediante variables

de estado. Control dptimo. Siste

mas discretos. Disefio de contro-

ladores discretos. Implementa-

cidn de controladores digitales.

1
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {(en su caso) (1)

Ciclo

Curso
{2)

Denominacion

Créditos anuales

Totales

Tebricos

Practicos/|

clnicos

‘Breve descripcion del contenido

Vinculacitn a areas de conocimientro (3)

taboratorio de micro
ondas.

Laboratorio de Siste
mas Digitales y Con-
trol.

Laboratorio de Dis-
positivos.

4,

3

k]

Componenetes de un banco de medi
das de microondas. Caracteriza-
cidn experimental de una sefal
de microondas. Determinacidn de
impedancias. Canversidn en fre-
cuencia. Estudio y montaje de un
rddar de efecto Doppler.

Implementacidn de circuitos digi

tales con componenetes discretos)

Sistemas combinacionales y se-

cuenciales. Sistemas basados en
microprocesador. Métodos de En-
trada Salida. Interfaces digita-

les y analdgicos. Sistemas de Cof
trol. Control basado en mlcropro
cesadores.

Caracterizacidn dptica y propie-
dades de transporte en semicon-

ductores (absorcidn dptica, Hall
Haynes-Schockley), Caracteristi-

cas de dispositivos (P-N,BJT,JFET.

y MOSFET).
los SPICE.
equivalentes de pequefia sefial.

Comparacidn con mode-

Polarizacidn y modelo$

-rElectromagnetismo
Fisica Aplicads.

-In
Au

enieria de Sistemas
omdtica. Arquitectura vy

) -

Electrdnicas
Fisica Aplicada.

Tecnologia de Computadores)

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el ptan de estudios comao obligatorias para el alumno.
(2) La especificacion por cursos es opcional para la Umversidad

(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO

DE

INGENIERO EN ELECTRONICA

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totates para optativas (1)

- por ciclo
[ ]

- CUrsQ

DENOMINACION (2)

‘CREDITOS

Totales

Tebricos

Practicos
/clinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Programacidn 1(12)

Sistemas Radiantes
(12).

Materiales Semicon
ductores. (19).

Control de Siste-
mas II. (19)

Programacidn IT (1%

T

4.

4.

1.5

Abstraccidn de datos y abstraccidn pro-
cedimental. Complejidad de Algoritmos.
Tipos de datos estructurados. Programa-
cidn con tipos abstractos de datos. Es-
tructuras lineales: pilas, colas y lis-
tas. Estructuras no lineales: &rboles.
Ordenacidn y bdsqueda.

Propagacidn de ondas superficiales. Pro
pagacidn en la ionosfera. Radiacidn por
distribuciones sencillas de corriente.
Pardametros, tipos y caracteristicas ge-
nerales de antenas. Baterias de antenas
Antenas de abertura. Caracterizacidn ex-
perimental de arntenas. Disefio de ante-
nas en microstrip y en banda ancha.
Semiconductores III-V y II-VI; estructu-
ra de bandas y propiedades de transportg

Semiconductores ternarios y cuaternariog.

Tecnologia de crecimiento y epitaxia (MBS
MOCVD). Transistores MESFET y MIDFET.Se-
miconductores policristalinos y amorfos
Introduccidn al control estocdstico.Fil+
trado de Kalman. Control adaptativo.Sis-
temas no lineales. Estudio en el plano
de fases. Funcidn descriptiva.

Andlisis de algoritmos. Grafos.Tablas
Ficheros. Técnicas de disefio de algorit/
mos. métodos de particidn, avance rdpi-
do, vuelta atrds. Prueba y verificacidn
de programas. Programacidn orientada a
objetos. .

Lenguajes y Sistemas In-
formdticos.

Electromagnetismo
Fisica Aplicada.

Electrdnica
.Fisica Aplicada.

Ingenieria de Sistemas y
y Automédtica.

Lenguajes y Sistemas Infor
maticos.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Creditos totales para optativas (1)

- por ciclo
- CUrso ] l
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales [Tedricos |Practicos CONOCIMIENTO (3)
felinicos
Robética (292) 4.5 3 1.9 |Cinemdtica y Dindmica del brazo del ro-|{Ingenieria de Sistemas y
bot. Planificecidn de trayectorias de |Automdtica.
un manipulador. Sensores y actuadores e
robdtica. Lenguajes de programacidn delT
robot. Inteligencia del roboty planifi-
cacidn de tareas.
Electrdnica de Co-| 4.5 3 1.5 JAndlisis de sefiales en el dominio de la [Electrdnicsa
municaciones. (29) frecvencia. Transmisidn de sefales y fill-Fisica Aplicada.
trado. Sefiales sleatorias y ruido.Modu-
lacidén lineal u exponencial. Sistemas de
modulacidnCW.Ruido en la modulacidn.Mues-
treo y modulacidn por pulsos.Transmisidn
digital enr banda base.Modulacidn PCM.
, Transmision digital pasc banda.
Fundamentos de Tec} 4.5 3 1.5 .|Procesos litogréficos.Procesos de grabaqElectrdnics
nologia Electrdni- do. Dopade (difusidn e implantacidn id- |[Fisica Aplicada.
ca. (292}. ‘nicas). Metalizacidn y pasivacidn. Técni
cas de epitaxia. (NPE, LPE).
Dispositivos Cuan-| 4.5 3 1.5 |Heteroestructura y pozos cudnticos.TranqElectrdnica
ticos. (29) sistores HEMFET. Aplicaciones dpticas Fisica Aplicada.
de los pozos cudnticos y MQW. Super-re-
des.Aplicaciones dpticas de las superre-
des.
Circuitos de Alta 4.5 3 1.5 |Linea microstrip:andlisis y sintesis.Diq{Electromagnetismo
Frecuencia. (22) sefio y andlisis de amplificadores de mi4Fisica Aplicada.
) croondas. Andlisis en gran sefial de am-
‘ plificadores y osciladores. El analiza-
dor .de redes para caracterizacidn de dig- -
positivos pasivos y activaos.
Disefio y Test de 4.5 3 1.5 |Disedo basado en sintesis. Lenguajes de |Arguitectura y Tecnologia
Circuitos Integra-|- ‘|descripacidn de hardware, Tipos de des- |de Computadores.
dos II (22) cripcidn y niveles de abstraccidn. Sin-
) tesis ldgica. Sintesis a nivel de transH
’ ferencia entre registros. Sintesis de al-
lto nivel. Herramientas de sintesis.Sin-

tesis para tegtahilidad.

26408
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Creditos totales para optativas (1}
- por ciclo [::]

- Curso I I
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales | Tebricos |Practicos ' CONOCIMIENTO (3)
/clinicos
Integracidn de Prof 4.5 3 1.5 |Tecnologias bipolares.Tecnologias MOS. {Electrdnica
cesos Tecnoldgicos Tecnologias BICMOS. Diagndstico de pro- |Fisica Aplicada. |
(22) cesos de integracidn. Herramientas soft-
ware para el disefio de procesos tecnold-
. gicos. '
Dispositivos de Ink-6 4.5] 1.5 [Dispositivos-refractores y reflectores. {Optica
trumentacidn Opti- Optica adaptativa. Optica difractiva.Co
ca. (29) dificadores y sensores dpticos. Metrolo-
gia d6ptica. Robdtica dptica.
Dispositivos Magnéfl 6 4.5 1.5 |Emanacidn técnica. Efectos magnetofisi- [Ciencia de Materiales e In
ticos. (29) " |cos. Dindmica en losprocesos de imana- [genieria Metalldrgica.Fisi-
cidn. Materiales magnéticos. Dispositi-|ca materia Condensada.
vos de induccidn, sensores y transducto- .
res magnéticos. grabacidn magnética.
Circuitos no Lineaf 4.5 3 1.5 |Circuitos resistivos de dos terminales |Electrdnica
les (29). lineales y no lineales. Circuitos resis{Ingenieria de Sistemas y
tivos no lineales multiterminales. And-]Automatica.
lisis general de circuitos resistivos
no lineales. Cirucitos de 12 y 22 orden
Osciladores no lipeales.
Laboratorio de 5id- 4.5 3 1.5 | Prdcticas de disefio de sistemas integqralElectrdnica.
temas Integrados dos de aplicacidn especifica y semies- | Arquitectura y Tecnologia
(29) pecifica. Disenos full-custom y semi- Computadores
custom. Prototipds y sistemas basados ef
FPGAS. Sintesis de sistemas.
taboratorio de Au4 4.5 3 1.5 | Implementacidn basada en microprocesadolIngenieria de Sistemas vy
tomatizacidn y Re- res de autdmatas de control y de autd- |Automdtica. Arquitectura
des (22} matasé programables. Control distribuido|y Tecnologia de Computa-
mediante comunicaciones por red. Controldores. Lenguajes y Siste-
adaptativo. mas Informaticos.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo D

= Curso I |

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
- . CONOCIMIENTO (3)
Totales | Tebdricos [Practicos]
/chinicos
4.5 3 1.5 [ Fuentes de interferencia y sus caracte-{Electromagnetismo

Competibilidaad E-

lectromagnética.
(22)

risticas.

Apantallamiento, materiales

y dispositivos especiales. Modelos mate

méticos.

Métodos de medida para intensi

dad de campo y para interferencias indu

cidas.

r

T

Fisica Aplicada

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de Yos mismos por ciclo o curso. .
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras fa denominacion de la optativa, et curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.

(3) Libremente decidida por {a Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD:

COMPLUTENSE DE MADRID

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO QOFICIAL DE

| ) INGENIERD EN ELECTRONICA

2. ENSENANZAS DE SEGUNDOD CICLD CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3)

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS

|

4. CARGA LECTIVA GLOBAL m CREDITCS (4}

Distribuciéon de los créditos

MATERIAS

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS CREDITOS | TRABAJO FIN | TOTALES
TRONCALES |OBLIGATCRIAS! OPTATIVAS UBRE DE GARRERA
CONFIGURA-
-CION (5)
T

1€1CLO i

12 37.5 18 9 64.5(*
I CICLO 29 45 k] 22.5 70.5(*

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FiN DE CARRERA, O EXAMEN O FRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO [_}16).

6. ] SEOTORGAN, POR EQUIVALENGIA, CREDITOS A:
0[] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS © PRIVADAS, ETC.
[X] TRABAJOS AGADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
[x] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNAGIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD
] OTRAS ACTIVIDADES

— EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ... & CREDITOS.
— EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) DPTATIVAS
7. AROS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)
-10ce0 || amos
- 2°CICLO ANDS
8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ARO ACADEMICO.
ANO ACADEMICO | TOTAL TEORICOS | PRACTICOS!
CLINICOS
12 4.5 39 25.5 *)
2¢ 70.5 42 28.5 (*)

(*) Mo se han tenido en cuenta los créditos de libre configuracidn y la

distribucidn entre tedricos y prdcticos es orientative pudiendo va-

(*} No se han tenido en cuenta los 15 créditos de libre configuracidn,

(1) Se indicara lo que corresponda.
&

{2} Seindicara lo que coresponda segin el art, 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.7 ciclo; de 1.2y 2.° ciclo: de solo 2.% cicla)
v las previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitaric, con expresion de la norma de creacion del mismo o de la decision de fa
Administracion correspondiente por 1a que se autoriza la imparticion de las ensefanzas por ¢icho Centre.

{4} Dentrode igs limites establecides por el R.D. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate,

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva “global™.

v

riar en funcidn de las cptativas elegidas.

(6) Si o No. Es decision potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribucion de ios créditos de la carga lectiva global,

(7) Si o No. Es decision potestativa de ka Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se olergan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara “materias troncales™, “obligatorias”, “optativas”®, “trabaje fin de carrera”, etc.,
asi como la expresion del nimero de horas atribuide, por equivalencia, a cada credito, y el caracter tedrice
o practico de éste,

(9) Se expresara lo que corresponda segun lo establecido en la dizectriz general segunda dei R. 0. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

1
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1L ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguienEes extremos:
a) Régimen da'acceso al 2.° ciclo, Aplicable solo al caso de ensefanzas de 2.° ciclo o al 2.°
cicla de ensehanzas de 1,°y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. .

b) Determinacién, en su caso, de la ordenacibn temporal en el aprendizaje, fijando secuen-
cias antre materias o asignaturas o entre conjuntos de eflas (articulc 9.°, 1. R.D. 1497/87).

c) Perlodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 8°, 2, 4° R.D. 1497/87).

d) En sucaso, mecanismos de convafidacion y/o adaptacion al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursande el plan antiguo {articule 11 R.D. 1487/87).

2. Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se

cumplimentara en el supuesto a) de kz Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podra ahadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones def R.D de directrices generales propias det titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporacion al mismo de [as materias v
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualguier decision ¢ criterio sobrela organiza-
cibn de su plan de estudios que estime relevante. En todo case, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacion por el Consejo de Universidades.

REGIMEN DE ACCESQ AL 2% CICLO.

De acuerdo con la orden ministerial de 22 de diciembre de
1992 (B.0.E. 13 de enero de 1993) podrdn acceder directa-
mente a estos estudios guienes haysn superado el primer ci-
clo de Ingeniero de Telecomunicacidn d estén en pousesidn de
los titulos de Ingeniero Técnico en Electrdnics Industrial,
Ingeniero Técnico en Sistemas Electrdnicos 6 Ingenieroc Téc-
nico en Sistemas de Telecomunicacidén.

Asimismol podrdn acceder a los estudios de Ingeniero en
Electrdnica guienes hayan superado ‘el primer ciclo de Licen-
ciado en Fisica o el primer ciclo de Ingenmiero Industrial o
estén en posesidn de los titules de Ingeniero Téecnico enm E-
lectricidad, Ingeniero Técnico en Telemdtica o Ingeniero Téc-
nico en Sonido e Imagen, cursando los complementos de forma-
cidn gue establezcan las Universidsdes entre las materias
troncales que se relacionan a continuacidm y no hayan sido
cursados en los estudios de procedencia.

© Andlisis de Circuites y Sistemas Lineales.
Componentes y Circuitos Electrdnicos.
Redes, Sistemas y Servicios.
Micrpelectrdnica.
Transmisidn de datos.
Fundamentos de Camputadores.
Fundamentos de la Prugramaciﬁn.‘

La fijacidn de los créditos correspendientes a las
materias gue constituyen los complementos de formacidn,
en cada caso, Se realizardn per las Universidades, de-
biendo éstas ajustarse g un minimo de 35 créditos y un
méximo de 45,

En el caso de la Universidad Complutense se¢ estable-
cen los siguvientes cemplementos de formacidn para los a-
lumnos procedentes del primer ciclb de 12 Licenciatures
en Fisicas:

Andlisis de Circuiteos y Sistemas Lineales...5 créditos.

Componenetes y Cirecuitos Electrdnices....... 5 créditos.
Redes, Sistemas y Servicios...........c0.... 5 créditos.
MicroeleCtrdnica. ..o nei it niracnananns 5 créditos.
Trensmisidn de datos. .. .. v vrenirevinrnnan § créditos.
Fundamentos de ComputadoTres............vuven 5 créditos.
Fundamentos de la Programacién.............. 5 crééitos.

Los complementos de formacidn pera alumpos proceden-
tes de otras titulaciones se establecerdn una vez que se
conozcan los correspondientes planes de astudio.
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